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内容概要

本书以CMOS的最小构成电路反相器为焦点，介绍CMOS器件的特点、结构、设计规则及制造方法。
以标准逻辑电路为例，介绍了组合逻辑电路、时序逻辑电路的定义、基本电路结构及其应用举例。
进而，介绍了接口的技巧和目前备受关注的模拟技术等。
本书还涉及大规模集成电路（LSI）的话题，介绍其分类及发展趋势，以及ASIC和存储器的基本技术
。

本书可供半导体制造行业的技术人员阅读，也可供电子等相关专业师生参考。
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1982年毕业于爱媛大学电气工程专业，进入东京芝浦电气株式会社（现在的东芝）半导体事业本部，
从事CMOS技术的标准逻辑工作。
致力于推进日本与欧美厂商的产品共同开发及全球标准化。
现在依然从事和CMOS相关的产品开发及技术市场工作。
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编辑推荐

　　《CMOS电路活用技巧》可供半导体制造行业的技术人员阅读，也可供电子等相关专业师生参考
。
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